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Le tre unità separate costituiscono rispettivamente le 
sezioni eli radio frequenza (R.F.), di frequenza inter¬ 
media (F.t.) e di bassa frequenza (B.F.) di un ricevi¬ 
tore transistorizzato atto a ricevere la gamma delle 
onde medie, a modulazione di ampiezza (A.M.) e la 
gamma delle onde metriche a modulazione di fre¬ 
quenza (F.M.). 

Il costruttore potrà completare il ricevitore con l’ag¬ 
giunta dei seguenti componenti: 

a) Potenziometro per la regolazione del volume. 

b ) Altoparlante. 

c) Antenna in ferrite con bobina di accordo. 
il) Commutatore AM/FM. 

e) Antenna a stilo per FM. ^ 

Sintonizzatore PMS/A 

Comprende la sezione R.F. della FM, nonché il pri¬ 
mario del primo filtro di banda. I transistor impie¬ 
gati sono un AF114 come amplificatore RF in un 


circuito con base comune ed un AF 115 come oscil¬ 
latore-convertitore. Due diodi AA 119 sono impiegati 
come limitatori. 

La gamma coperta dalla sezione FM è compresa fra 
87,5 e 108 MHz. Il sintonizzatore comprende inoltre 
le sezioni del condensatore variabile che accordano 
i circuiti d’aereo e dell’oscillatore AM nonché i rela¬ 
tivi compensatori di allineamento. 

La gamma coperta dalla sezione AM è compresa fra 
525 e 1605 kHz. Per i collegamenti con l’antenna e 
con le altre unità, vedere fig. 9. 

Le bobine dell’oscillatore e dell’aereo della sezione FM, 
i due compensatori di accordo, come pure il primario 
del filtro di banda sono preallineati e non necessitano 
pertanto di ulteriore messa a punto. 

Amplificatore a frequenza intermedia PMI/A 

Questa unità comprende il secondario del primo filtro 
di banda FM, collegato al sintonizzatore mediante 
accoppiamento capacitivo per corrente, un filtro di 
banda FM, un circuito ad accordo singolo FM e il 



Fig. 1 * Sintonizzatore PMS/A con e senza schermo. 
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Componenti 

«, = 820 n ± 10%, 1/8 w 
R, = lOkfi ± 10%, 1/8 w 
Rs = 2.2 kn ± 10%, 1/8W 
R, = 120 n ± 10%, 1/8 w 
Rs — 820 n ± 10%, 1/8 W 
R t = 2,2 kn ± 10%, 1/8 W 
Ri = 10 kn ± 10%, 1/8 w 
R, - 100 n ± 10%, 1/8 w 
R, = 68n±10% 1/8 W 

C, = 4,7 pF ± 0,5 pF, 30 VL 


C 2 = 33 pF ± 5%, 30 VL 
C, = 1,2 nF ± 20%, 500 VL 
C, = 1,2 nF ± 20%, 500 VL 
C 5 = 1,2 nF ± 20%, 500 VL 
C„ = 3,9 pF ± 0,5 pF, 500 VL 
Ci — 0,8-6,8 pF regolabile 
Cj.15-20.21 — Cond. variabili 
C, = 3,9 pF ± 0,5 pF. 30 VL 
C,„ = 8,2 pF ± 0,5 P F. 30 VL 
C„ = 470 pF ± 20%, 500 VL 
C,2 = 1,2 nF ± 20%, 500 VL 


C, 3 = 120 pF ± 2%, 30 VL 
C u = 08-6,8 pF regolabile 
C, 6 - 2,2 nF ± 20%, 500 VL 
C ,7 = 6,8 nF± 10%, 500 VL 
Cu = 47 nF ± 20%, 30 VL 
C » = 3,5-13,5 pF regolabile 
C'n = 3,5-13,5 pF regolabile 
r, - AF114 
T, = AF 115 
O, = AA 119 
[) 2 = AA 119 


rivelatore a rapporto. La stessa unità include l’oscil¬ 
latore locale AM, un filtro di banda AM, un circuito 
ad accordo singolo ed il rivelatore. 

Anche in questa unità tutte le bobine sono preallineate. 
La lunghezza dei cavi schermati che collegano il pan¬ 
nello della frequenza intermedia con il sintonizzatore 
e con il commutatore di gamma non deve essere modi¬ 
ficata: diversamente si pregiudicherebbe la taratura 
dei circuiti accordati. Se in qualche caso particolare 


si rendesse necessario variarne la lunghezza, sarà 
indispensabile un ritocco della taratura dei circuiti 
accordati. 

I valori delle frequenze intermedie sono 470 kHz per 
l’AM e 10,7 MHz per la FM. 

In queste unità sono impiegati tre transistor AF 116 
in circuito ad emettitore comune, due diodi accoppiati 
A A 119 per il discriminatore ecl un diodo AA 119 per 
il rivelatore AM. 



Fig. 3 - Pannello dell’amplificatore a frequenza intermedia PMI/A. 
























































3 



< 



5 

E 

v 

-e 

cj 

cn 


W3 

U- 







^ o 2 rO rO ro c tvj cc O >.1 

^ i—( CCCCCCHfOfOrtH 


w O o 
« -H ^ Q 


LO 


co 


* ?S £ s£ e£ {£ t£ t£ ì£ £ *£ t£ 2 ^ 

+1 +1 “ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ~ 41 41 ~ +1 
^U^UjinLi-U.UifaUi^^k-U-Ls-^^ 

ci, c ric^CnCuc c. a. c Q.2.C a. 2. c 

vor^oooot— OQCMCOOI'rOOOg 
ir r<Nr-lOOOC^iMOCM^r-irff^^lN 
10 lo co lo Cv| © •sJ’ 

<M I—( CN 


O 'C C 

—4 >—' r—i 
i—I i—4 r-C 
t*. fati Uh 
< «< < 


< 

<> ON 

x S 


Il II II II II II II II II II II II II II II II II II II 


„2 = S = SIS2ES2S5aSR 


ì>q ca 


#ecooMooce®#ooflOMoDOO^ , >>>>>>>> 


o 

+1 

•i I 

Q> °P 


C 

8 . 


o O ‘O LO 1/5 LO LO 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

GGGa.GG 

^ c; 

\0 CO © t"- O 00 <M 

--- - CC I— CNJ 


^ w o 


° s 
+1 +1 
a a 

-* -X 
00 © 
r “ f LO 


£s£ 

2 2 
+ 1+1 
s a 


^ ^ LO iO © LO LO 1/5 LO «O 
<M 

+1 +1 +1 +1 +1 41 41 41 41 41 

GGLi-tuU-Pi-u-tiiCi-ti. 
M ^ C. C. C S, fi. fi. S, B, 

coooociooooo 

— OcvjQ«NrNOOLOO 

IO M O N C fO N O 


Il II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 
































































































4 


ns 



Componenti 

R, = 22 kit ± 10%, 1/8 W 
R, = 150 kn ± 10%. 1/8 w 
Ri = 2,2 kn ± 10%, 1/8 W 
Ri = 8,2 kn ± 10%, 1/8 W 
R, — 100 n ± 10%, 1/8 w 
R t = 1,5 kn ± 10%, 1/8 W 
R, = 82 n ± 10%, 1/8 W 
Rs = 43 n ± 5%, 1/8 W 


R» = 2,2 n ± 5%, 1/4 W 
R,. = 2,2 n ± 5%, 1/4 W 
R,i = 6,8 kn ± 10%, 1/8 W 
Rii = 2,7 kn ± 10%, 1/8 W 
R,j = 560 n ± 10%, 1/8 W 
Ri4 = 68 kn ± 10%, 1/8 W 
R t = 8 -r 10 n altoparlante 
C, == 3,2 pF elettrolitico, 6,4 VL 
Ci — 64p,F elettrolitico, 10 VL 
Ci = 16 pF elettrolitico, 10 VL 


C> — 320 pF elettrolitico, 10 VL 
Cs = 320 pF elettrolitico, 10 VL 
Ci — 125 pF elettrolitico, 2,5 VL 
C 7 = 16 pF elettrolitico, 10 VL 
Cs = 220 pF pin-up, 

C« = 320 pF elettrolitico, 10 VL 

r, = AC 125 

Ti = AC 126 

Tm = AC 127/128 

Aletta raffreddamento 56226 


Amplificatore di bassa frequenza PMB/A 

E’ composto da una coppia di transistor AC 127/128 
funzionanti in classe B e in un circuito a simmetria 
complementare e di due stadi di amplificazione, pilota 
e preamplificatore, equipaggiati rispettivamente con i 
transistor AC 126 e AC 125. 

L’impedenza di uscita è di 8 + 10 fi. 

COMPONENTI NECESSARI PER COMPLETARE 
IL RICEVITORE 

1) Potenziometro da 5 kfl logaritmico per la regola¬ 
zione del volume (Philips E098 DG/20B28). 

2) Altoparlante con impedenza da 8 4- 10 fi a 1000 Hz 
(Philips AD 3460 SX/06). 

3) Antenna in ferrite gradazione IV B. In base alle 
proprie esigenze il costruttore potrà scegliere tra 
i seguenti tipi: C8/140, C9,5/160, C9,5/200 op¬ 
pure PDA/100, PDA/115, PDA/125. 

La bobina di accordo di aereo AM deve avere una 
induttanza di circa 420 pH ed un fattore di merito 
a vuoto (montata nel ricevitore) compreso tra 80 e 
100. Le spire del secondario di base del transistor 
convertitore dovranno essere strettamente accoppiate 
al lato freddo del circuito accordato. Per ottenere una 


buona sensibilità ed un buon rapporto segnale-disturbo 
il rapporto spire np/ns sarà compreso tra 20 e 30. 
Ad esempio, con un’antenna C 9,5/200 occorrono 70 
spire affiancate di filo litz 8 X B,04 per il circuito 
accordato e 3 spire del medesimo tipo di filo per il 
secondario di base. 

4) Commutatore di gamma 

E’ necessario un commutatore o pulsantiera che per¬ 
metta di effettuare quattro commutazioni. E’ possibile 
inserire un circuito per il controllo di tono formato 



Fig. 7 - Pannello dell'amplificatore di bassa frequenza, PMB/A. 
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da un potenziometro logaritmico da 5 kfl con in serie 
un condensatore da 0.1 pF collegati fra gli estremi 
del potenziometro del volume. L’interruttore di accen¬ 
sione potrà essere abbinato al potenziometro o al com¬ 
mutatore di gamma in modo da interrompere uno 
qualsiasi dei collegamenti dell’alimentazione. 

5) Antenna F.M. 

Per una buona ricezione anche in zone marginali si 
dovrà impiegare un’antenna telescopica a stilo orien¬ 
tabile, lunga da 80 a 90 cm. 

DATI TECNICI 

1 - SINTONIZZATORE FM 

Impedenza d'ingresso 

60 fi 

Guadagno di potenza 

15 -v- 17 dB, definito come rapporto tra la potenza 
all’ingresso del primo transistor FI (carico equivalente 
560 fi) e la potenza all’ingresso d’antenna (60 fi). 

Irradiazione (misurata secondo le norme AN1E). 

Fondamentale 

< 60 pV/m. 

II armonica 

< 20 pV/ni. 

2 - AMPLIFICATORE FI 
SEZIONE FM 

Sensibilità con Af = 22,5 kHz e f = 400 Hz 

< 16 pV applicati in base del 1° transistor amplifi¬ 
catore F.I. per 2 mV ai capi del potenziometro di 
volume (caricato con 4 kfl). 

Reiezione AM 

(secondo le norme AN1E) 

> 25 dB. 

SEZIONE AM 

I •’ 

Sensibilità con m 0,3 e ( = 400 Hz 

< 0,5 pV applicati in base del 1° transistor F.I. per 
5 mV ai capi del potenziometro di volume (caricato 
con 4 kfl). 

3 - BASSA FREQUENZA 
Sensibilità 

< 2 mV (1 kHz in base dell’AC 125) per una potenza 
d’uscita P„ — 50 mW. 


Distorsione a 50 mW 

< 2 %. 

Sensibilità alla massima potenza 

< 7 mV (1 kHz in base dell’AC 125) per una poten¬ 
za d’uscita P„ — 500 mW. 

Distorsione a 500 mW 

< 8 %. 

Banda passante 

100 -T- 12000 Hz a —3 dB misurata rispetto 500 mW 
a 1 kHz. 

Consumo 

~ 100 niA per potenza di uscita P„ = 500 mW. 

PRESTAZIONI DEL RICEVITORE COMPLETO 
SEZIONE FM 

Sensibilità con Af = 22,5 kHz e f = 400 Hz 

< 2 pV per potenza di uscita di 50 mW. 

Rapporto segnale-disturbo con Af = 22,5 kHz e 
f = 400 Hz 

30 dB con segnale di antenna < 8 pV. 

Sensibilità con Af = 75 kHz e fz 1000 Hz 

< 25 pV per potenza di uscita di 50 mW. 

Distorsione con Af = 75 kHz e f = 1000 Hz 

< 3% per potenza di uscita di 50 mW. 

Selettività 

> 45 dB a ± 300 kHz. 

Larghezza di banda a — 3 dB 

> 150 kHz. 

SEZIONE AM 

Sensibilità con m — 0,3 a 400 Hz 

lOOpV/m per potenza di uscita di 50 mW. 

Rapporto segnale/disturbo misurato a 1 kHz 

26 dB con 560pV/m. 

Selettività a ± 9 kHz 

> 30 dB. 

C.A.G. 

àV BF — 10 dB per A V RF = 27 dB (misurata secondo 
le norme C.E.I.). 



Fig. 8 - Come devono essere collegati i tre pannelli Ira di loro. 

Alimentazione 




Fig. 9 • (in alto) Collegamenti elettrici fra i Ire pannelli, (in basso) Variante di collegamento per il pannello di B.F. 
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